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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ТЕРМИЧЕН АНАЛИЗ
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: Инженерна физика
СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: МАГИСТЪР, програма ИНТЕГРАЛНА И ДИСКРЕТНА 

ОПТОЕЛЕКТРОНИКА
КРЕДИТИ (ECTS): 4
КАТЕДРА: Физика на полупроводниците
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	III
	1
	15

	Семинарни упражнения



	III
	1
	15

	Практически упражнения
	III
	1
	15

	Общо часа:
	
	3
	45

	Форма на контрол:
	ТО
	
	


А. АНОТАЦИЯ:  След кратък преглед на традиционните методи за термичен анализ, предлаганият  изборен курс запознава студентите със съвременните методи, основани на сканиращата диференциална калориметрия. Разглеждат се възможностите тези методи да се прилагат за построяването на диаграми на фазовото равновесие и за комплексното характеризиране на оптоелектронните материали.
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции 
	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	Диференциален термичен анализ. Термогравиметричен анализ
	3

	2.
	Диференциална сканираща калориметрия
	3

	3.
	Съвременни методи за термичен анализ
	6

	4.
	Приложение на методите за термичен анализ за  построяване на фазовите диаграми и за характеризиране на оптоелектронните материали
	3

	
	Общо
	15


Семинарни упражнения

	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	 Микродиаграми на състоянието в системи с ограничена разтворимост в твърдо състояние. Системи полупроводник (диелектрик) – легиращ елемент
	3

	2.
	Микродиаграми на състоянието в системи с неограничена разтворимост в твърдо състояние. Квазибинарни сечения в трикомпонентните системи
	3

	3.
	Микродиаграми на състоянието в системи с химични съединения. Област на хомогенност на съединенията
	3

	4.
	Отклонения от стехиометричния състав. Квазихимични процеси с участието на точкови дефекти
	3

	5.
	Представяне на фазовите преходи в твърдо състояние чрез диаграмите на състояние
	3

	
	Общо
	15


Практически упражнения

	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	 Диференциален термичен анализ.
	4

	2.
	Диференциална сканираща калориметрия.
	4

	3.
	Построяване на Т-Х диаграма на състоянието.
	4

	4.
	Измерване на микротвърдост на монокристални полупроводникови и диелектрични материали
	3

	
	Общо
	15


В. Формата на контрол е: текуща оценка
Г. Основна литература:
1. А. Вест. Химия твердого тела. Теория и приложения. Часть I. Изд. “Мир”, Москва, 1988.

2. А. В. Новоселова. Фазовые диаграммы, их построение и методы исследования. Изд. Московского университета, 1987.

3. Я. Шестак. Теория термического анализа. Изд. “Мир”, Москва, 1987.
4. С.С.Горелик,М. Я. Дашевский. Материаловедение полупроводников и металловедение. Изд. “Металлургия”, Москва, 1973.
Д. Допълнителна литература:

1. V. Raghavan. Materials Science and Engineering – A First Course, 2nd edition
2. R. F. Speyer. Thermal Analysis of Materials (Materials Engineering Series/5),  Marcel Dekker, New York, 1993.
3. M. Reading, D. J. Hourston, M. Song, H. M. Pollock, A. Hammiche.
     Thermal Analysis for the 21st Century. Intern. Lab., 28 (1998)
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